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Originalidad

Se ha conseguido preparar una adecuada heterounion electrénica entre los
semiconductores MnO2 y NiFe-HDL. Gracias a la intima combinacién de sus
bandas electronicas se ha favorecido la oxidacion fotoquimica de los gases NOx
en la region del visible.
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Relevancia

Se han obtenido fases puras del compuesto MnO2/NiFe-HDL en distintas
proporciones.

El posicionamiento de las bandas en la heterounion la hace activa en el
visible.

La conversion fotocatalitica en el visible mejora frente a los sistemas simples.
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Resumen

El presente estudio propone la preparacion de materiales avanzados basados
en la unibn MnO2/NiFe-HDL con objeto de conocer su desempefio como
fotocatalizadores aplicados en la eliminacion eficiente de 6xidos de nitrégeno
(NOx=NO+NO2) bajo irradiacion de luz visible. Estos gases superan con
frecuencia los limites recomendados para la salud humana convirtiendo la
calidad del aire en un problema vital [1].

Para la obtencion de los fotocatalizadores se sintetizaron de manera previa NiFe-
HDL y MnO:2 por separado y, seguidamente, se prepararon mediante dispersion
por ultrasonidos una mezcla de ambos afadiendo MnO: en distintas
proporciones (0, 10, 33 y 66%).

Los resultados muestran la formacién de una correcta heterounion MnO2/NiFe-
HDL que es efectiva como fotocatalizador en el visible (420 nm) gracias a la
intima combinacion de ambos materiales y a un buen ajuste de las bandas
energéticas. De esta forma, se observa como la concentracion de gas NO
presente en la atmdsfera disminuye rapidamente al ser irradiadas, debido a que
la luz activa la oxidacién fotoquimica de los éxidos de nitrégeno a nitrato que se
lleva a cabo de la siguiente manera: NO—-HNO2 -NO2 —-»NOg3 [2]. La muestra
MnO2/NiFe-HDL al 10% tiene una eficiencia 2 y 4 veces mayor que los
semiconductores NiFe-HDL y MnO:2 por separado, respectivamente.
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